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サイプレスがシリアル nvSRAM製品群を拡充、新しい I
2
C 

および第 2世代 SPIデバイスを 64キロバイト～1メガバイトの容量で提供 

 

主力の PSoC製品で採用されている 0.13ミクロンの SONOSを利用し、サイプレスの nvSRAMが、
測定、工業、車載向けアプリケーションで優れたパフォーマンスと信頼性を実現  

 

 

2011年 3月 17日、カリフォルニア州サンノゼ発 – サイプレス セミコンダクタ社（Nasdaq: 

CY）は、測定、工業、車載向けアプリケーションで評価の高い、I
2
C および SPIインタフェー

ス対応のシリアル不揮発性 SRAM（nvSRAM）を新たに発売することを本日発表しました。こ

れらの新しいデバイスは、SPIデバイスで最大 104MHz（I
2
C製品で最大 3.4MHz）の動作周波数

を実現します。また、オプションの統合リアルタイム クロック（RTC）が用意されており、バ

ックアップ用の重要なデータにタイムスタンプを付与することができます。  

 

サイプレス社の nvSRAMは、同社の S8™ 0.13ミクロン SONOS（シリコン酸化窒化酸化シリコ

ン）を組み込んだ不揮発性メモリ技術により製造されており、より高い信頼性と優れたパフォ

ーマンスを実現しています。nvSRAMは、電子式スマート メータ、PLC、モータ ドライブ、車

載電子データ レコーダ、RAIDシステム、医療システム、データ通信システムなどの完全な不

揮発性データのセキュリティを必要とするアプリケーションに最適なソリューションを提供し

ます。 

 

新しいシリアル nvSRAMファミリには、1Mbit、512Kbit、256Kbit、64Kbitのデバイスが多様な

コンフィグレーションで用意されています。これらのデバイスは、業界初の SPI動作周波数

（最大 104MHz）、SPIモード 0および 3、無制限の読み取り/書き込みとリコール サイクル、

およびデータの 20年間保持をサポートしており、優れたパフォーマンスを特長とします。また、

業界標準の実装面積の小さな 8ピン SOICおよび 16ピン SOICパッケージで提供されます。サ

イプレスの nvSRAM製品群の詳細は、www.cypress.com/go/NVMをご覧ください。 

 

http://www.cypress.com/go/NVM


 

 

サイプレス社の不揮発性製品ビジネス ユニット担当の Jithender Majjigaシニア ディレクタは次

のように述べています。「当社はお客様のご要望に応え、これらのシリアル インタフェース製

品を既存のパラレル nvSRAM製品群に追加しました。なぜなら、nvSRAMは、実用性があり、

量産が可能な CMOSをベースとしたソリューションだからです。競合ソリューションでは、非

標準のプロセス テクノロジを使用する傾向にあるため、安定した供給源の確保に苦戦していま

す。一方、サイプレスは、柔軟性に優れた確実なサプライ チェーンと質の高い製造技術を備え

ており、量産シリアル市場に対応可能な体制を整えています」 

 

SONOSプロセス テクノロジのトップ クラスの企業であるサイプレス社は、S8テクノロジを次世

代の PSoC®混合シグナル アレイ、プログラマブル クロック、およびその他の製品に採用する

予定です。SONOS は、標準的な CMOS テクノロジとの互換性があり、高耐久性、低消費電力、

耐放射性など、さまざまな利点をもたらします。サイプレス社の S8™ 0.13ミクロン SONOSテ

クノロジは、同社の社内ファブおよび多数のファウンドリ パートナー ロケーションでの運用に

適しています。さらに SONOSテクノロジは、他の磁気または強誘電体をベースとした不揮発

性メモリ テクノロジよりも拡張性と製造性に優れたソリューションを提供します。  

 

供給状況および写真 

サイプレスのシリアル nvSRAMは、I2C（1Mbit: CY14B101J）インタフェースおよび SPI

（1Mbit: CY14B101QA）インタフェースに対応し、実装面積の小さな 8ピン SOICおよび 16ピ

ン SOICパッケージで提供されます。また、512Kbit、256Kbit、64Kbitの容量でも提供されてお

り、オプションの統合リアルタイム クロックも用意されています。これらのデバイスは現在サ

ンプル出荷中ですが、4月には量産を開始する予定です。新しい nvSRAMの高解像度写真は、

www.cypress.com/go/pr/I2Cnvsramphotoをご覧ください。 

 

サイプレス社の nvSRAMについて 

サイプレス社の nvSRAMは、電池ではなく外部コンデンサに充電された電荷を使用することに

より、これらのデバイスと標準的な PCBアセンブリ プロセスの互換性を保っています。サイ

プレス社の nvSRAMは ROHSに準拠しており、SRAM、BBSRAM（Battery-Backed SRAM）お

よび EEPROMデバイスを直接置き換えて、高速の不揮発性データ記憶装置を提供します。電源

が切れたときには、SRAMからデバイスの不揮発性メモリにデータが自動的に転送されます。

http://www.cypress.com/go/pr/I2Cnvsramphoto


 

電源が入るとデータは不揮発性メモリから SRAMへ戻されます。測定、工業、車載、RAID向

けアプリケーションでは、nvSRAMによって高速データ転送が可能になり、電池を必要としな

いため、電源障害が発生してもデータの完全性が保たれます。  

 

サイプレス社概要 

サイプレスは、お客様に商品開発時間の短縮と卓越したシステムバリューを提供する高性能、

混在シグナル、プログラマブルなソリューションをお届けします。 そのソリューションは主

要製品の PSoC® Programmable System-on-Chipファミリや高電圧に対応する Power PSoC®ソリュ

ーション関連製品、LED照明アプリケーション、タッチスクリーンに対応する CapSense®タッ

チセンシングや TrueTouch™ソリューションなどがあります。 サイプレスはマルチメディア携帯

に接続機能の拡張と性能の向上をもたらす高性能 West Bridge®ソリューションを含む USBコント

ローラの世界的なリーダです。 また、高性能メモリやプログラマブル タイミング デバイス

についても業界をリードする存在です。 サイプレスは、消費者向け、コンピュータ、データ通信、

自動車、工業用など様々な市場で活躍しています。  サイプレスの株は Nasdaq市場で CYというシン

ボルで取引されています。 インターネットのホームページ http://www.cypress.com/をご覧ください。 

 

# # # 

Cypress、サイプレス社のロゴ、PSoCはサイプレス セミコンダクタ社の登録商標であり、CapSense、CapSense Express、

PSoC Expressおよび PSoC Designerはサイプレス セミコンダクタ社の商標です。その他の商標はすべて、それぞれの所

有企業に属します。 
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